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Es entsteht eine Grenzschicht, in der sich keine beweglichen
Ladungen befinden.
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Bei dieser Polung wird die Grenzschicht kleiner. Die freien
Elektronen kdnnen ab einer Schwellenspannung die
Grenzschicht Gberwinden.
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Bei dieser Polung wird die Grenzschicht verbreitert.
Dadurch entsteht ein sehr grol3er Widerstand.




